Technical specification:
Technische Daten:

Rated voltage/ oV
Bemessungsspannung:
Current rating/ 05A

Strombelastbarkeit:

Insulation resistance/  >=10° MQ
Isolationswiderstand:

IEC 60512-3a

Pollution degree/ 3

Verschmutzungsgrad:

IEC 60664-1

Degree of protection/ IP 67, in screwed condition/
Schutzart: im verschraubten Zustand
IEC 60529

Operating temperature/ -25°C ... +70°C
Betriebstemperatur:

Storage temperature/ -40°C ... +70°C
Lagertemperatur:

M12 mating cycles/ >=100

M12 Steckzyklen:

IEC 60512-9a

microSD card >=10.000
mating cycles/
microSD-Karte Steckzyklen:

10

Materials/
Werkstoffe:

Contact/ Cu, Au
Kontakt:

Contact carrier/ LCP
Kontakttrager:

Sealing/ NBR, EPDM
Dichtung:
Housing/ CuZn, gal. Ni 3b
Gehéause:
. PCB/ FR4
microSD-card socket/  Leiterplatte:
microSD Kartenaufnahme Insulate housing/ PPE
Isoliergehduse:
. microSD-card socket/  Cu, Au, Ni, Sn, stainless
microSD-card/ Speicherkartenaufnahme: steel
microSD-Karte
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Installation specification/

Sealing ring/ Montagedaten:

O-Ring Recommended torque/ 0,6 Nm
empfohlenes Drehmoment:
Conec Torque wrench/
Installation tool/ Drehmomentschliissel:
Montagewerkzeug: 36-000200

Insert across flats13/
Steckeinsatz SW13:
36-000220
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